
SOFT RECOVERY DIODE MODULE 

DBA200XA20  
絶縁型ソフトリカバリーダイオードモジュール 

《特長》 
 

・大電力2素子入り絶縁型パッケージ 
 (SOT-227) 
・低損失・高速駆動可能 
・低逆電流 IR ≦ 10.0mA (Tj = 150℃) 
・低温電圧 VFM ≦ 1.05V 
・高速ソフトリカバリー trr ≦ 50ns (typ.) 
 
 

《用途》 
 

・スイッチング電源、溶接機、 
 通信用電源、各種電源装置 
 

《Advantages》 
 

・2 diodes in 1 isolated package 
  (SOT-227) 
・High power, high speed and 
  low loss control 
・IR ≦ 10.0mA  (Tj = 150℃) 
・VFM ≦ 1.05V 
・trr ≦ 50ns (typ.) 
 

《Applications》 
 

・Switching power supply, Welding 
  power supply, power sources for  
  communication and various power 
  supplies 

Ｕｎｉｔ  単位 ： ｍｍ 

UL; E76102 

■Maximum Ratings （Tj=25℃ unless　otherwise specified, per diode）

Symbol Unit

 Repetitive Peak Reverse Voltage ＶＲＲＭ Ｖ

 Reverse D.C. Voltage ＶＲ(ＤＣ) Ｖ

Item Symbol Unit

 Average Forward Current ＩＦ(ＡＶ) Ａ  D.C.,    ＴＣ=97℃

 Surge Forward Current ＩＦＳＭ Ａ  1/2cycle, 60Hz, Peak value, non-repetitive

 Ｉ２ｔ（for fusing) Ｉ２ｔ Ａ２ｓ  Value for one cycle surge current

 Junction Temperature Ｔｊ ℃

 Storage Temperature Ｔｓｔｇ ℃

 Isolation Voltage(R.M.S.) ＶＩＳＯ Ｖ  A.C. 1minute

 Mounting M4 Ｎ･ｍ  Recommended Value 1.0～1.4

 Terminal M4
(kgf･cm)

 Recommended Value 1.0～1.4

 Mass ｇ  Typical  value

■Electrical Characteristics （Tj=25℃ unless　otherwise specified, per diode）

Min. Typ. Max.

 Reverse Current ＩＲ ｍＡ 10.0  ＶＲ=ＶＲＲＭ, Ｔｊ=150℃

 Forward Voltage Drop ＶＦ Ｖ 0.95 1.05  ＩＦ=100A, Inst. measurement

 Reverse Recovery Time ｔｒｒ ｎｓ 50 60

 Reverse Recovery Peak Current iｒｒ Ａ 5.0 6.5

 Reverse Recovery Charge Ｑｒｒ ｎＣ 150 195

 Reverse Recovery Time ｔｒｒ ｎｓ 75

 Reverse Recovery Peak Current iｒｒ Ａ 10.5

 Reverse Recovery Charge Ｑｒｒ ｎＣ 430

 Thermal Resistance Ｒｔｈ(ｊ－ｃ) ℃/Ｗ 0.5  Junction to case

 ＩＦ=100A, ＶＲ=100V, -dｉ/dｔ=200A/μ s

 ＩＦ=100A, ＶＲ=100V, -dｉ/dｔ=200A/μ s

Tj=150℃
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